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FREG | oS RE ASCII fi5y eS| SRR | ASCIH Y
0 00 NULL Z5“A4F(Null) 39 27 '
1 01 40 28 (
2 02 41 29
3 03 42 2A *
4 04 43 2B +
5 05 44 2C ,
6 06 45 2D -
7 07 46 2E .
8 08 BS iEf% 47 2F /
9 09 HT  ZKPHIERRT 48 30 0
10 0A LF i 49 31 1
1 0B 50 32 2
12 oC 51 33 3
13 oD CR [m|%=g 52 34 4
14 OE 53 35 5
15 OF 54 36 6
16 10 55 37 7
17 1 56 38 8
18 12 57 39 9
19 13 58 3A
20 14 59 3B :
21 15 60 3C <
22 16 61 3D =
23 17 62 3E >
24 18 63 3F ?
25 19 64 40 @
26 1A 65 41 A
27 1B ESC it 66 42 B
28 1C 67 43 C
29 1D 68 44 D
30 1E 69 45 E
31 1F 70 46 F
32 20 oy 71 47 G
33 21 ! 72 48 H
34 22 " 73 49 |
35 23 # 74 4A J
36 24 $ 75 4B K
37 25 % 76 4C L
38 26 & 77 4D M
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FHEH | A SRR | ASCH A | ARk | ANk ASCII 4

78 4E N 117 75 u

79 4F o} 118 76 v

80 50 P 119 77 w

81 51 Q 120 78 X

82 52 R 121 79 y

83 53 S 122 7A z

84 54 T 123 7B {

85 55 U 124 7C |

86 56 \Y 125 7D }

87 57 w 126 7E ~

88 58 X RERR D e B A

89 59 Y 176 BO F1

90 5A z 177 Bl F2

a1 5B [ 178 B2 F3

92 5C \ 179 B3 F4

93 5D ] 180 B4 F5

94 5E A 181 B5 F6

95 5F _ 182 B6 F7

96 60 : 183 B7 F8

97 61 a 184 BS F9

98 62 b 185 B9 F10

99 63 c 186 BA F11

100 64 d 187 BB F12

101 65 e 200 c8 INSERT

102 66 f 201 Cc9 DEL

103 67 g 202 CA HOME

104 68 h 203 CB END

105 69 i 204 cc PAGE UP

106 6A j 205 CD PAGE DOWN

107 6B k 220 DC uP

108 6C | 221 DD DOWN

109 6D m 222 DE LEFT

110 6E n 223 DF RIGHT

11 6F 0 210 D2 WINDOWS

112 70 p 211 D3 RIGHT CLICK

13 71 q

114 72 r

115 73 s

116 74 t
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